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Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode EB 20-1
Aufgabe

In dieser Ubung soll eine Stabilisierungsschaltung mit einer
z-Diocde ZY 6,2 fiir eine Eingangsspannung Uy = 10 V und einen
gré8ten Laststrom Ipgayxy = 50 mA dimensioniert werden; der

Strom durch die Z-Diode soll dabei den Wert I,, = 15 mA nicht

unterschreiten.

An der aufgebauten Schaltung sollen folgende Untersuchungen

durchgefiihrt werden:

- Messung der stabilisierten Ausgangsspannung im Leerlauf

- Messung der stabilisierten Ausgangsspannung beim grodften
Laststrom

- Bestimmung des Innenwiderstandes

- Bestimmung des Stabilisierungsfaktors

Gerdte- und Bauteileliste

1 Netzgerdt O ... 15 Vv_/ 0,5 A
2 VielfachmeBinstrumente
1 Z-Diode ZY 6,2 oder ein vergleichbarer Typ

Widerstdnde 10Q und 47Q
2 Potentiometer 500Q) und 5 kQ
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Transistorpriifung EB 23-4

1. Grobpriifung der Transistoren

Fiihren Sie die in der Aufgabenstellung beschriebene Grobpri-

fung an Ihren Transistoren durch.

Achtung: Wenn das VielfachmeBinstrument Metratest 3 als Wider-
standsmesser betrieben wird, dann befindet sich der
Pluspol an der schwarzen MeBleitung und der Minuspol

an der roten!!!

Tragen Sie die gemessenen Widerstandswerte in die folgende Tabel-

le ein:

DurchlaBrichtung Sperrichtung

Transistor B-E-Diode B-C-Diode B-E-Diode B-C-Diode

Zur groben Beurteilung eines Transistors genligt es, eine Diode
als leitend anzusehen, wenn der Widerstand kleiner als 5 k{ ist,
und als sperrend, wenn er groBer als 100 k@ ist. Damit ergibt
sich folgendes Schema:

Beide Dioden eines Transistors miissen in DurchlaBrichtung leiten,
in Sperrichtung sperren. Ist eine dieser Bedingungen nicht er-

flillt, so ist der Transistor defekt.
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Kenngr&fen eines Unijunction-Transistors EB46-6

Kennlinie U, = £ (Ugp3p1)
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Ergebnis: Die Kennlinie U, = f(Ugygpj) ist eine Gerade, deren

Steigung gleich dem inneren Spannungsverhdltnis
ist; im Falle des TIS 43 ist die Steigung also
AU /AUgpg] = n = 0,65.
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FET als verdnderbarer Widerstand (VCR) EB51 - 4

Ergebnis: Die kleinste Ausgangsspannung, die sich mit Hilfe von

— Ry einstellen 1l&Bt, miiBte in der GrdBenordnung von
wenigen mV liegen, Daraus ergibt sich ein Widerstand
Rps min Von 100 ... 250 Ohm,

Die grdéBte Ausgangsspannung ist praktisch gleich der
Eingangsspannung. Der groBte Widerstand des FET ist
also sehr viel groBer als R3, er ist mit den Mitteln,

die Ihnen zur Verfigung stehen, nicht genau mefbar.

3. Spannungsteiler bei groBer Eingangsspannung

Im letzten Ubungsschritt war die Eingangsspannung des Spannungs-
teilers so klein, daB der FET nur im linearen Teil seiner Kenn-
linie betrieben wurde. In diesem Ubungsschritt soll nun die Ein-
gangsspannung grdfer gemacht und der EinfluB der nichtlinearen
Kennlinie des FET auf die Ausgangsspannung untersucht werden,

Stellen Sie den Scheitelwert der Eingangsspannung auf 400 mV und
den Widerstand Ugg so ein, daB die Ausgangsspannung halb so groB

TSE .

Ubertragen Sie das Oszillogramm auf dieses Blatt.

(

N\

LLLl

) I

| R I

]
Pea v

Ll
BRI

-

B
I
-+
X
a1
+
—4—
i

|
)

——= 100 mV/cm

Lidd
L

Lot
i o

e
.

—e L 2mslem

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG www.christiani.de



